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Поrтупроводниковые истоrшики света в настоящее время явJUIются, скорее всего, наиболее

перспективным как на ближайшие годы, так и, возможно, десятилетия, издеJIиями

светотекtики. Но их широкое испоJIьзоваЕие пока сдерживается по объективнььл причинам. С

одЕой стороны эти приборы должны быть достато.шо мопщыми истоIшикall\,lи света. С другой

стороны их масса и габариты дошшrы бъrгь мипrтммьны. Эти два по суцеству

противоположньп< требовалия приводят к проблеме, которlто можпо сформуrшровать как

<Проблема обеспечепия регла .IеIlтЕого (допустш,rого) теIIлового режима поJIуIIроводIиковьD(

светоизJIучающих приборов>. Простого решения этоЙ проблемы пока нет. Более того, нет ни

эксперимеЕтальнъD( данньD( по тепловым режимам таких приборов, пи общей теории процессов

Toluloпepelloca в достатоIIно сложЕой системе, котор).ю предстЕlвJIяет такоЙ прибор. В связи с

этим тема диссертации ,Щ.Г, Старосек4 целью которой явJIяется (оптимизация тепловъD(

режимов светодиодной лампы с конвекциош{ым газовым охJIаждением) явJUIется акгуальной.

Двтором диссертации поJIучено насколько науIЕъ,D( розуJIьтатов, соответствующих

критериям наrшой Еовизны. По MHeHlпo llвторов отзьтва, наиболее зЕачимыми из нкх аJIяются

следующие:
l. Разработана математическм модель расцределения температур в светод,IодЕой нити,

состояцей из массива светод{одньD( кристalJIлов и тонкой метаJIJмческой подлоrки. Эта

моДельиспользованаNIЯпроВедеIrи,IпроцессатмслешIогомоделцроВапия
темпоратурIIьD( полей в основном объекте анаJIиза - светодиод{ой нити.

2. По резуJIьтатаL{ математического моделцрования установлеЕо, что }ъеJIичеЕие

эффективной площади (подложки за счет ребристой структуры Ее приводIт к

повышению теtIлоотвода от светодиодных кристаллов).

3. Разработана конструкция светодиодной нити с улучшенными
темпераryрной стабиrьпости.

ПрактическаЯ зЕаIIимость результатоВ д]ссертацйонцого исследоваЕия Д.Г. Старосека

подтверждается разработкой копструктивно-техЕоломческих рекомендаций <(дlя изготовлеЕIоI

светодиодlьIх лllI\.lп с конвекционЕым газовым охлаждением примопитеJIьЕо к

производственньпr,r особепностям ооО <Руслед> и двумя патентшrи РФ на светодиодlые ленты

дJU{ лампы.
По содержанию автореферата есть несколько замечаний

1, При постаповке задачи теплоцроводIости дJIя подложки автор диссертации испоJIьзовllл

Еа всех ео грzu{ицaD( условlлJI третьего родъ описывauоIцие конвективнъй теплоотвод с

поверхносм. Но в автореферате Еет математического вырФкения, испоJIьзовzвшегося

при выtмслении коэффищлонта т9плоотдачи иJIи ею численньf,х значений (если cr

принимalлся постолrньпrл). Кроме того в тексте азтореферата HgT обоснования модеJIи

теплопереЕоса в подJIожке в виде }равнеЕия (1). Источник топловьцеления ЕlIходится

IIе в подложке, если судить по рис.1, а Еа ее поверш{ости. Поэтому логlгIНЫМ бЬТЛО бЫ

топловьцеление кристaUIлов учесть в виде специаJьIIого слагаемого в грau{иtшьD(

условиях при z: m.
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2. Автор д,Iссортации упомиЕает в тексте два численньD( метода, которые <<нмболео

распростаIr9ны>, но Ее описывает йспользовавшийся r.пu метод и основные параI\,rетры

тIисленного аJIгоритма (.пасло узлов и элементов, приЕятые при дисцретизации области

решепия).
3. По рисунку 5 автореферата почти ЕевозмохЕо оцеЕить зЕачоЕия температл),

поJIученЕые в резуJIьтате числеIrЕого модеJIирования.

По резу.тьтатам аЕализа содерпсаЕия автореферата можно сделать вывод, что совоц/пность

поJIученньD( при выполЕеЕии д{ссертационного исследовшrия ,Щ.Г. Старосека розультатов
можЕо квалифицrцrовать как новое решоние науIшо-тохпической задачи, имеющей

существеЕное значение дIя теории и прllктики создllния поJrупроводшковьD( светои:3JIучаюпцIх

приборов.
Представленrrьтй в автореферате материал по }ровIIю постановки задач, методЕli\l их

решения, поJIrIенным резуJIьтатЕII\{ и запц{щаемым полохеЕиям полностью соответствуют
требованияv П.9 Положения о прису}кдоIlии учепых степеней, уIвержденного Постановлением
Правительства РФ N9842 от 24.09.2013 фед. от 01.10.2018). ,Щиссертационная работа Старосека

Данила Геннадьевича <СтабиrшзациJI теплового и электри.Iеского режимов в нитевидIьD(
моду.пях светоизлучающrх GaN/InGaN диодов)) явJIяется законченной, въшолненной

саN{остоятеJIьЕо, по актуаJIьной тематике нау.rно-квалификациоrпrой работой, а её автор -
Старосек Щанил Геннадьевич заслуживаФ црисуждения учёной степени кшцидата техническrх
Еаук по специarльности 01.04.04 - Физическая элекц)оника.
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